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SILICON POWER Pamięć DDR3
8GB 1600MHz CL11 SO-DIMM
1.35V Low Voltage

Cena brutto 52,99 zł

Cena netto 43,08 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3589696

Kod producenta SP008GLSTU160N02

Kod EAN 4712702631258

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: SILICON POWER Pamięć DDR3 8GB 1600MHz CL11 SO-DIMM

1.35V Low Voltage
Opis: SILICON POWER - DDR3L - moduł - 8 GB - SO-DIMM 204-pin -

1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - niebuforowana - bez
ECC

EAN: 4712702631258
Gwarancja producenta: Ograniczona dożywotnia gwarancja
 Ogólne
Pojemność: 8 GB
Sposób rozbudowy: Standardowy
 Pamięć
Typ: DRAM moduł pamięci
Technologia: DDR3L SDRAM
Rodzaj obudowy: SO-DIMM 204-pin
Wysokość modułu (w calach): 1.19
Szybkość: 1600 MHz (PC3L-12800)
Latency Timings: CL11 (11-11-11)
Sprawdzenie intgralności danych: Bez ECC
Charakterystyka: Dwustronny, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect

(SPD), Niskie Napięcie, niebuforowana
Konfiguracja modułów: 1024 x 64
Architektura układów scalonych: 512 x 8
Napięcie: 1.35 V
Powłoka łączówki: Złoto
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z

produkcji/sprzedaży przez producenta)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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